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 های آنو بررسی ویژگی طیشکست مح بیضر رییبر تغ یمبتن عاتیما صیحسگر تشخطراحی 

  
مهران نادی، زهرا اعلایی ورنوسفادرانی*

 آبادی، نجفدانشگاه آزاد اسلامآباد، دانشکده مهندسی برق، واحد نجف

 چکیده
بر آن متمركز شده اند بهبود حساسيت  پژوهشگرانيکی از مسائل كليدي زيست حسگرهاي تشديد پلاسمون سطحی كه اغلب 

. اغلب توسعه ها در اين خصوص، بر روش بهبود حساسيت ناشی استآشکارسازي مقادير كوچک آناليت در يک محلول  برايآن 
موضعی متمركز شده است كه بهبود حساسيت آن ناشی از مکانی كردن پلاسمون پلاريتون هاي  از پديده تشديد پلاسمون سطحی

در نانوساختارها كه  یموضع یسطح یپلاسمون يگرهاعملکرد حس قيتحق ني. در ااستسطحی بر يک سطح نانو ساختاري 
قرار  یرا دارد مورد بررس هانگيتوريانتا م یکيزيو ف يیايميش يپارامترها يريگو اندازه يداروساز ،یپزشک ۀنيدرزم یعيوس يیكارا

تر كردن آن از مرتبه آوردن حد پراش نور و كوچک نييبه پا شتريب توانیشاخه از علم را م ني. گسترش روزافزون اميدهیم
 يسورهاوابسته است. عملکرد سن یستگيشا بيو ضر تيگرها به دو عامل حساسحس نيا يیو كارا تيفيموج نسبت داد. كطول

با تلفات  يسازه فلز کيمثال، استفاده از عنوانسنسور ارتباط دارد. به کي يدر ساختار فلز ياتلاف انرژ مقداربا  ميمستق یپلاسمون
 يسازادهيپ ،ی. سادگابديیسنسور را كاهش م یستگيشا بيضر رونيا شده و از یمنجر به گسترش موج رزونانس پلاسمون اديز

 يگرهانسبت به حس یموضع یسطح یپلاسمون يباعث شده حسگرها ،یمحل يريگاندازه تيكم، قابل ينهيتر، هزآسان
اغلب در  ،يحسگر اتيگرها خصوصحس ستيز نيدر ا ن،يبر ا افزونداشته باشند.  تياولو يانتشار یپلاسمون سطح

 ديحاصل از تشد یسيموج الکترومغناط ،فروسرخ کينزد ميكه در رژ یمطالعه قرارگرفته و از آنجائ مورد یمرئ يهاموجطول
 کياست، تحقق  ريپذامکان ميرژ نيآن در ا يهاعمق ترقيدق نييتع نيداشته و همچن يادتريعمق نفوذ ز یپلاسمون سطح

 هيآرا کيبرخوردار است. ما  ياژهيو تياز اهم فروسرخ کينزد يهاموجدر محدوده طول یموضع یسطح یگر پلاسمونحس
 يگرافن را بر رو - ديتريبورنهگزاگونال  بياول و دوم به ترت يهامتشکل از هسته طلا و پوسته يديبريساختار هانون از يبعدسه

و  یستگيشا بيضر يكه دارا ،كرديم يسازهيشب عاتيگر ماحس کيعنوان به ديترين کونيليو س کايليشامل سبستر  کي
 ينهيدرزم نيشيپ ينسبت به كارا یتوجهقابل بودبه کيه ك ،است 822 و  08.521برابر بيبه ترت یتيحساس
 . است ياپلاسمون منطقه ديتشد يگرهاحس

 

 .ديتريبورنهگزاگونال  ت،يحساس ،یستگيشا بيضر ،یموضع یپلاسمون سطحتشديد  ک،يپلاسمونهای کلیدی: واژه
 

هاي آبینقاط كوانتمی، عوامل موثر،سنتز، محيط های کلیدی:واژه
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